
s..lrll ô.+ll s çJtdl #rill ô-21j3

ô3!i g3.rlÀ ü+l ,.r-t+
ôrt,Jl p31e lts

PtC.#ll f",.3
rlgJl r!-c§ .l*.,tt-,J,itti:t '.ult

Corrigé d'examen du Module : Cristallochimie

Exercicel:(6pts)

Calcul du tayon atomique d'iddium

Dans un réseau CFC, on a : 4R = uJl
La multiplicité de la maille de ce système est z = 4

Nous avons w précédemment que : u: = .z.x 
Mr'

Nr xPr,

(1)

On obtient : a: 3.85x10-10 m: 3.85 Â. Alors : a = 3.85 À

d,après (1) on obtient i Rlr: 1.36x10-10 m: 1.36 À. Alors I Rr" = 136 Â

Exercice !, : (8 pts)

1) Le üffractogtamme DRX:
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2) Calcul des distances interéticulaite do et d*n:

D'après la loi de Bragg, on a :

2d*sinO = 1,. Alors I druo = #

d-^ = l'54 
= 1.893 Àv 2sin(24)

(1)

1

AN

. t.s4(-,= :1.098Â
^+ 2sin(44.5)

@

@

(33 1)



3.1) Calcul de la constante de téseau a:

Pour un système cristallin cubique, nous avons :

a=d*x 2 +k2 +12

Remplaçant (1) dans (2), on obtient :

hz +k2 +12

(2)

A=
2sinO

Ai\: a - l'54"llg :5.39À.Ators:a=539Â.
2sin(38.5)

3.2) Calculdu nombte de motifs pat maille :

Soit z le nombre de motifs par maille.

ona: o=m=T+"e nma,re -pxa3

D'autre part on a :

(3)

,=ffi.uin 
xlJa 

-Pxa3xNoM,, M,,

AN : z _ 2.38x(5.39x10-8)3 x6.023x1023 :7.99æ g
28.09

3.3) Le type de structure adoptée pat le silicium :

Le type de structure adopté par le silicium est le diamant.

4.1) Calcul du facteur de structure du AuCu :

Le facteur de structure Fnrr est donné par la relation suivante :

N

dire ; quand h et k sont de parité différente et 1 quelconque.

F*, = lfre2ntxt+kYi+tz) '^^hkr 

i^, ,, * .in(h+k); + fçu (ei'(h+l) * .in(k+l); @)

4.2) Discussion des conditions d'extinction :

Fr,tr : 0 quand (l + eiæ(t'+t)1 et f.it(h+t) * .it(k+l); s'annulent simultanément, c'est-à-
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